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Memoria descriptiva 

para solicitar

FAT3SNTE DE INVENCION, en EspaHa 

a nombre de

&*ASOHINENf'ABRIK 03RLIK0N, entidad suiza, 

establecida en Zurich - Oerlikon (Suiza), 

por:
"UNA DISPOSICION DE RECTIFICADORES CON VALVULAS DE 

Smi-CONDUCTOR GOBERNABLES"

Loa circuitos rectificadores en ios cuales 

se emplean válvulas de semi-conductor gobernables se utili­

zan de preferencia en la técnica de la regulación, la fig. 1 

del dibujo adjunto representa una sencilla subordinación 

5 entre un transformador l, una válvula 2 de semi-conductor

gobernable y una carga 3. La fig. 2 muestra un circuito de 

puente, habiéndose dado los mismos signos de referencia que 

en la fig. 1 a las partes que son iguales. La disposición, 

además de las válvulas de semi-conductor gobernadas, 2, tie- 

10 ne también válvulas de semi-conductor no gobernadas, 4. usual­
mente, con circuitos de n fases se emplean n válvulas gober­

nadas y n válvulas no gobernadas, ios defectos de la técnica
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conocida consisten en que, de acuerdo con las figs. 1 y 2, 

la plena tensión de trabajo aparece como tensión de bloqueo 

u en las diversas válvulas durante el tiempo de bloqueo.

Hay que tener en cuenta, además, un factor de seguridad que 

abarca las sobretensiones, que pueden ascender a un múlti­

plo de ía tensión de bloqueo y que han de atribuirse a la 

inductividad de la carga así como a la velocidad de varia­

ción de la corriente di/dt de los rectificadores. Pero las 

válvulas de semi-oondactor gobernadas, a diferencia de las 

no gobernadas, sólo pueden fabricarse para tensiones de 

bloqueo grandes a oambio de un coste considerable. Resultan, 

pues, extraordinariamente caras y tienden a estropearse, 

especialmente cuando están calientes en el servicio.

El invento trata de remediar estos inconve­

nientes. Se caracteriza porque se preven elementos de cir­

cuito en los cuales, para descargar las válvulas de semi­

conductor gobernables, disminuye una parte considerable de 

la tensión de bloqueo.
En las figs. 3 a 8 se han representado es­

quemáticamente ejemplos de realización del objeto del in­

vento.
Según la fig. 3. en serie con la válvula 2 

de semi-oonductor gobernable, hay una válvula de semi-con- 

ductor 4' no gobernada que puede proveerse con una resis­

tencia de bloqueo sustancialmente mayor que la válvula go­

bernable. Por consiguiente, toda la tensión de bloqueo u 

se halla prácticamente en la válvula 4'.
Si se desea descargar a la válvula de se- 

mi-conductor gobernable 2, por completo, de la corriente
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de bloqueo y, con ello, de la tensión de bloqueo, puede co­

nectarse. o bien una resistencia 5 (10-100 kiloohmios) en 

paralelo (fig. 4 ) -o bien una válvula no gobernada 4" en an- 

tiparalelo á la válvula 2 (fig. $).

La fig. 6 muestra el empleo de la idea del 

invento en un circuito de puente bifásico. Resulta especial­

mente sencilla esta disposición si, de acuerdo oon la fig. 7. 

la válvula de semi-conductor gobernable 2 está situada en 

la alimentación 6 de corriente continua a la carga 3.

Con el fin de garantizar una conmutación 

irreprochable de los rectificadores incluso bajo una carga 

inductiva 3', puede montarse una válvula 7 no gobernada en 

paralelo con la carga, según la fig. 6. En este circuito 

en paralelo la corriente inducida se atenúa entonces con las 

constantes de tiempo de la carga.
El dibujo reproduce sólo disposiciones mono­

fásicas o circuitos de puente bifásicos. 31 invento, sin 

embargo, puede utilizarse tan ventajosamente, como es natu­

ral, también en instalaciones polifásicas y circuitos con 

punto central.
N ÍA 'A

IR.- una disposición de rectificadores con 

válvulas de semi-conduotor gobernables caracterizada porque 

tiene previstos elementos de circuito en los cuales, para 

la descarga de las válvulas de semi-conductor gobernables, 

tiene lugar una disminución de una parte considerable de 

la tensión de bloqueo.
23.- una disposición según el punto 1, ca­

racterizada porque el elemento de circuito que absorbe una
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parte considerable de la tensión de bloqueo es una válvu­

la de semi-conductor no gobernada.
3s.- una disposición según los puntos I y 

2, caracterizada porque en paralelo con la válvula de se- 

mi-conduotor gobernable está conectada una resistencia.

4 S . -  Una disposición según los puntos 1 y 

2, caracterizada porque con la válvula de semi-conductor 
gobernable está conectada en antiparalelo una válvula de 

semi-conductor no gobernada.
59.- una disposición según los puntos 1 y 

2, caracterizada porque las válvulas de semi-conductor 

gobernables están situadas en el conductor que conduce a 

la carga.

69.- Una disposición según los puntos 1 y 

2, caracterizada porque en el caso de una carga inductiva 

está conectada en paralelo con ésta una válvula de semi­

conductor no gobernada.
79.- "UNA DEPOSICION DE RECTIFICADORES 

CON VALVULAS DE SHR-CONDUCTOR GOBERNABLES"

Kadrid, ^

/

- 4 -




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



